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MEMORIA DESCRIPTIVA

Le presente Patente de Invencién se refigre, como
indice su enunciado, & unos perfeccionamientos en la construg
cién de disposiciones refrigeradoras pera transistores.

. Los transietbree son particularmente sensibles &
las temperaturas,Ateniendq comprendido su mérgen de toleran-
cia entre -502 y +85 C, lo ouasl representa, en la prdctica,
uns seris limitacién parae soportar discretos calentamientos.
Este circunstancis, si bien no representa invonveniente el-
guno para el oaso de transistores empleados en eparatos ra-
dioreceptores corrientes, por no generarse calentamientos,
ofrece .en camblio problemas para otros cesos como en los apa-
ratos amplificadores, en que dichos transistores estén some-
tidos & mayores intensidades, o cuando se hallan situados en

.le proximidad de elementos que despiden calor, como son los

trensformadores o las vdlvulas electrénicas.

En estos (ltimos casos precisa adopter sistemas
para la refrigeracién de los trensistores, de 1os ousles ya

son conocidos algunos tipos.

Con el objeto de aporiar un dispositivo de refrige-
racién de probaeda eficacia, superando los resultados de los
sistemas ordinarios, y siendo ospaz para permitir a voluntad
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su montaje con acoplamiento de una pluralided de elementos
andlogos, de acuerdo con el gredo de refrigeracién a obbe-
ner, han sido creados unos perfeccionamientos, segin se ex=
pone en la presente Patente, caracterizadas por el'hecho de
realigarsge unos cuerpos acanalados de base plens y paredes
perpendiculares a ella, obtenidos en material termogonductor,
en el centro de los cuales son aplicables los transistéres,

e cuyo efecto las cltadas bases presentan unocs orificios pa-?
ra el paso de las correspondientes conmexiones y, eventualisen=
to, para fijacién de zécalos destinados & la retencién de loé

propios tranaistoress

Los cuerpos acanalados se obtienen en anchuras di- '
versas, en orden a ser acoplados entre sf, con euperpésici6n
de sus bases, por medios tales como por aplicacién de rema-
ches, de modo que el scoplamiento me realiza con arreglo a.
un eje centrel de simetr{ia longitudinal, y con paralelismo
entre las paredes de los diversos cuerposs

Para facilitar la comprensidn de las ideas expues«~
tas, dando conocer al mismo tiempo divérsoa detalles dé orden
constructivo, se describe seguidamente una foxrma de realiza-~
cién de la presemte Patente haciendo referencia & los planos
que acompafian a esta memoria, los cumles, dado su fin primor-
dialhsnto ilustrativo, deberdn ser interpretados como despro-
vistos de todo alesnce limitativo respecto a la amplitud de
la protecoidn legal que se solicita. En los dibujoss:

Pigure 1, es una vista, en alzado frontel, de un ocueg
po acenaledo pare refrigeracibn de transistores, de anchura
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simple.

Figura.a 2 y 3, son unas vistas, andlogas a la an-~
terior, relativas & cuerpos acanalados de anchuras m§ltiples

en relacién al cuerpo simple.

Figure 4, es una vista, en planta, reletiva al cuer
po acenslado de anchure simple, de la figura 1.

Figures 5 y 6, con una vistas anflogas 8 la ante~
rior, relatives a cuerpos acanalaedos de anchuras miltiples
en relacién al cuerpo simple. '

Pigure 7, represente, en alzedo frontel, un acopla-
niento de doa cuerpos acanalados, con separeciones equidis-
tantes de lea aletas, '

Figuras 8 y 9, representan otros acoplamientos me-

diante dos y tres cuerpos respectivaments.

Con referencis & dichas figures y & los nimeros que
gobre les mismas indican cada una de las partes y detalles de
los elementos de refrigeracifn representados, su descripcién

e8 como sigues

408 cuerpos acanalados 1 -aa obtienen en lémina ne-
tdlica de aluminio, hierro, latén, cobre, fundiciln, eto.,
por simples operaciones de troguelsdo y plegado, de piezas
rectengulares forméndose uns base plens 2 y unas aletas 3 en
dos de sus flancos paralelos, perpendiculsres & les bases.

Estos cuerpos se realigan de anchurs simple 1, 0 en
anchuras mfltiples 1a, 1b, etc, calouladas de manera que ocada
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una de ellas tenga, en mée respeto a le anterior, el equi-
valente de dos anchures simples. Ello tiene por objeto per=
mitir sus mutuos acoplamientos con observancie de separacio-
nes eqnidisténxes entre las diversas aletas. Estos acopla-
mientos se llevau & cabo por superposicién con arreglo & un
eje central de simetrfa; la unién se efectda mediante epli-
cacién de remaches a trevés de unos orificios 4 debidamente
repartidos, 8l bien pueden emplearse otros medios tales como
soldadura o atornillado, |

La colocacidén del transistor a refrigerar se efec~-
tda en el centroAde la dispoeicién simple o compuesta, bien
sea libremente o aplicado sobre un zécalo o arendela de plo=
mo, situedo sobre uns zona 5 sin tratémiento del metal, y re-
tenido por remaches g travéé de unos orificios 6. En todo ca-

so; las conexiones conductoras pasen por sendos orificios 7.

La correcta distribucidén relative de los diversos
orificios 4, 6 y 7 es esenciel, como puede verse, pers reali-
zar log acoplemientos, lo cual no ofrece dificultad al ser
practicados mediante troguelado.

El acabado o aspecto externo de los cuerpos acans-
lados tiene lugar por sistemas diversos, en el caso del alu~
ninio es preferible un anodizado, en los restantes metales

conviene un simple mateedo.

Segin sea la intensided de la refrigeracidén a conse-
gulr, se disponen piezaq simples © acoplamientos dobles, tri-
ples o superiores, de modo de que en todo caso se alcance el
krado de disipacién de calor oonveniente, a efectos de que las
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los trensistores queden & cubierto del @ de méxims tempe-

ratura tolersdo.

Por cuanto se ha expuesto se comprenden las venta=-
Jjas logrades en el aspecto préetico perseguido y en el aspec-
to comstructivo, a través de los medios de refrigeracién refe-
ridos, especlialmente aptos para toda clase ds dispositivos en
que los transistores,rse hallen sometidos ¢ influenciados por
temperatures no admisibles por su constitucibn, por 1o que se
obtiene la necesaria superficie de dispersién térmica y ain
ol slslamiento pare evitar la proximidad de focos ocalorificos

externos., .

~ Hablendo descrito suficientemente las caracteristi-
cas, ventajas'y realizacifén de los perfeccionamientos segiin
la presente Patente, debe hacerse constar, en resitmen, gque en
la misme podrdn introducirse cuentes variantes de detalle la
experiencia y la préctiéa puedan aconsejar, en cuanto a dimen-
siopes, niimero de piezas integrgntes, materisles empleados en
la construccidén de las mismas, forme de acoplamiento mutuo y
demés circunstanciss accesorias, siempre que con ello no se
desvirtde su esencialidad, que os la que se conereta en la
primera de les reivindicaciones que siguen, ya sea considersda
alsladamente, ya sea considerada junto con la reivindicacién

restante.
N O T A

Se declaran de novedad y propiedad para Espafia, las

. siguientess
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REIVINDICACIONES

1.~Pexrfocoionamientos en le construceién de &ispo=
siciones refrigeradores pars transistores, caracterizades por
el hecho de realizerse unos cuerpos acanslados de base pla-
na y paredes perpendiculares & ella, obtenidos en material
termoconductor, en el centro de los cuales son aplicebles los:
trensistores, a cuyo efecto les citadas bases presentan unos
orificios para el pﬁao de las correspondientes cénexiones ¥,
eventualmente, pare fijacién de zbcalos destinados & la re- |

tencidn de los propios transistores.

2.~Perfeccionamientos en le construccién de dispo-
sicionee refrigeradores pars trensistores, segin la reivindi-
cacidn anterior, caracterizados por el hecho de que los cuere
poe acenalados se obtienen en anchuras diversas, en orden a
ger acoplados entre s{, por superposicién de sus bases y con
erreglo & un eje central de simetrfa longitudinal, de mane=-
re que las paredes de los diversos cuerpos guarden parsle-
1ismo y distenciacidn preferentemen-l':e equidistante.

3+="PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE DIS-
POSICIONES REFRIGERADORAS PARA TRANSISTORES",.

Todo ello tel como se Gescribe y reivindica en la
presente memorie que consta de 7 hojas, folimdas y mecanogra-
fiedas por uns sola de sus caras, y de una lémina de dibujos
que le ilustra.
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